
 数据手册 LP64933 

36V/3.6A 恒流恒压同步降压转换器 

芯片概述 

LP64933是一个高压输入，恒流控制的同步降压稳压器。

在输入电压为8V-30V的情况下，LP64933可以实现

3.6A的连续输出电流，具有良好的线性调整和负载调整

能力。恒流控制模式提供了快速的瞬态响应和易于回路

稳定。 

LP64933最大限度的减少了外围器件。 其他功能包括电

缆补偿，可编程电流限制和过热关断。 

LP64933转换器采用行业标准SOP8封装。 

 

标示信息 

LP64933

封装类型
SO: SOP-8

F: 无铅

 

 

应用范围 
 车载充电器/适配器 

 线性稳压器的预调节器 

 分布式电源系统 

 充电器 

特点 
 8V至30V的宽输入范围 

 48mΩ/22mΩ的低RDS(ON)内部功率MOSFET 

 效率高达94％ 

 180KHz开关频率 

 ±2%恒压精度   

 ±5%高恒流精度 

 输出线损补偿 

 可通过外部电阻编程的过流保护（OCP） 

 56mV低压差恒流基准 

 过热关断 

 采用SOP-8封装 

 

丝印及包装信息 
型号 丝印 封装 包装 

LP64933 
LPS 
LP64933 
YWX 

SOP-8 4K/REEL 

丝印标示： 
Y：生产年份 W：生产周 X：批次号 
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引脚信息  

封装类型 引脚信息 

SOP-8 

1

2

3

4

8

7

6
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FB

CS

GND

VIN

GND

GND

SW

SW

SOP-8
(Top View)  

序号 名称 描述 

1 FB 电压反馈端，反馈电压为 0.6V。 

2 CS 输出电流检测端 

3 GND 地线 

4 VIN 电源输入端 

5,6 SW 开关控制端 

7,8 GND 功率地线 

 

典型应用电路 

VIN SW

FB

CSGND

4

3,7,8 2

1

5,6
VIN VOUT+

VOUT-

100uF

33uH

RUP
180KΩ

470uF

RDN
24KΩ

RSEN
13mΩ

LP64933

Option
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LPS 车充系列选型表 

型号 
输 入 电

压 

输 出 电

压 
输出电流 限流方式 线补及功能 封装 

LP6498B 8V-32V 5.1V 1.2A 内置 无线补 SOP8 

LP6490 8V-32V 可调 2.4A CS外部可调 2V线补可调 ESOP8 

LP6490A 8V-32V 可调 2.4A CS 外部可调 线补可调 ESOP8 

LP6492 8V-32V 可调 2.4A CS 外部可调 线补可调 SOP8 

LP6492F24 8V-32V 5.1V 2.4A CS 外部可调 带线补0.15V SOP8 

LP64920F24 8V-32V 5.1V 2.4A 内置 无线补 SOP8 

LP6401F24 8V-32V 5.1V 2.4A 内置 带线补+DCP协议 SOP8 

LP6402F24 8V-32V 5.1V 2.4A 内置 带线补+DCP协议+转灯 SOP8 

LP6493F31 8V-32V 5.1V 3.1A CS 外部可调 带线补0.15V SOP8 

LP6401F31 8V-32V 5.1V 3.1A 内置 带线补+DCP协议 SOP8 

LP6402F31 8V-32V 5.1V 3.1A 内置 带线补+DCP协议+转灯 SOP8 

LP64920F31 8V-32V 5.1V 3.1A 内置 无线补 SOP8 

LP6493 8V-32V 可调 3.4A CS 外部可调 线补可调 SOP8 

LP6493F34 8V-32V 5.1V 3.4A CS 外部可调 带线补0.15V SOP8 

LP64933 8V-32V 可调 3.6A CS 外部可调 带线补 SOP8 

LP6496 8V-40V 可调 外置MOS CS 外部可调 线补可调 SOP8 

LP6497 9V-40V 可调 外置MOS 双路 CS 外部可调 线补可调 MSOP10 

协议芯片 

型号 输入电压 支持协议 封装 

LP102 4.5V-5.5V BC1.2 SOT23-6 

LP103S 3.5V-7V BC1.2、QC2.0、QC3、AFC、FCP、Apple mode SOT23-6 

LP103Q（D+、D-耐高压） 3.5V-7V BC1.2、QC2.0、QC3、AFC、FCP、Apple mode SOT23-6 
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极限参数 
 VIN 对 GND -------------------------------------------------------------------------------- -0.3V ~ +38V 

 SW 对 GND --------------------------------------------------------------------------------- -0.3V ~ +38V 

 其余各管脚 对 GND -------------------------------------------------------------------------- -0.3V ~ +6V 

 存储温度范围  ---------------------------------------------------------------------------- -55℃ ~ +165℃ 

 最高工作结温  -------------------------------------------------------------------------------------- +150℃ 

 最高焊接温度（引线处，10s）  --------------------------------------------------------------------- +260℃ 

注：  高于“极限参数”所列应力数值的应力可能对芯片造成永久性损坏。这些仅是极限参数，器件工作在极限参数或其他超过“推

荐工作条件”的状态都不是被推荐的；在任何极限值条件下暴露时间过长都有可能影响芯片的可靠性和使用寿命。 

 

热阻信息 
 最大功耗（PD，TA=25℃） --------------------------------------------------------------------------  1.5W 

 热阻（θJA） ---------------------------------------------------------------------------------------  80℃/W 

 

ESD 系数 
 人体模型（HBM）  ------------------------------------------------------------------------------------ 2KV 

 机械模型（MM）  ------------------------------------------------------------------------------------ 200V 

 

推荐工作条件 
 工作结温范围（TJ） ------------------------------------------------------------------------ -40℃ to 150℃ 

 环境温度范围 -------------------------------------------------------------------------------- -40℃ to 85℃ 
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电气参数  

(TA=25℃，VIN=12V，除非特别注明) 

参数 符号 测试条件 最小值 标准值 最大值 单位 

工作电流 
IQ 开环，VFB=0.8V  0.73 1 mA 

ISW 闭环， Iload=0A  10 20 mA 

输入欠压保护电压 VIN_UVLO  6.6 7.3 8 V 

输入欠压保护迟滞电压 VIN_HYS   1  V 

开关频率 fSW VFB=0.6V  180  KHz 

最大占空比 DMAX    98 % 

FB 基准电压 VFB  0.588 0.6 0.612 V 

OVP 保护点 VOVP   0.72  V 

CS 基准电压 VCS  54 56 58 mV 

线路补偿电流 IFB   1.5  uA 

电流限制 ILIMIT   4.7  A 

上管 MOS 内阻 RDS(ON_H   48  mΩ 

下管 MOS 内阻 RDS(ON_L   22  mΩ 

过温保护温度 TOTP   150  ℃ 

过温保护迟滞温度 TOTP_HYS   15  ℃ 
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应用说明 

LP64933采用恒定频率、电流模式工作。输出电压由

外部分压电阻设置返回到FB引脚。比较器将分压后的

输出电压与参考电压VFB进行比较，并相应地调整峰值

电感电流。 

温度保护 

LP64933的总功耗受温度保护电路的限制。当器件温

度升至约150℃时，该电路关断输出，使IC冷却。在恶

劣条件下，温度保护电路可以防止设备因过热而损坏。

连续使LP64933进入热关断会降低器件的可靠性。 

电流限制 

电流限制由外部电阻（RSEN）设定，当CS电压大于基

准电压（56mV）时，电流限制生效，输出关断。电流

限制根据以下等式设定： 

IOUT=VCS/RSEN 

 

输出电压设置 

输出电压由输出节点到FB引脚的分压电阻设置。建议

使用1％容差或更好的分压电阻。为了在非常轻的负载

下提高效率，可考虑使用较大值的电阻，如果数值太

高，调节器更容易受到噪声影响，并且FB端输入电流

的电压误差更明显。对于大多数应用，RUP和RDN建议

使用10KΩ至1MΩ范围内的电阻。输出电压由以下等

式计算： 

VOUT=VFB×(1+RUP/RDN) 

其中VFB为0.6V。 

输出线路补偿 

为了补偿充电器输出电缆上的阻性电压降，LP64933

将FB端的电阻复用于一个简单的可编程电缆压降补偿

功能。当反馈电阻RSEN值增加时，补偿电压ΔVOUT增

加，补偿电压使用如下的公式计算： 

ΔVOUT(mV)=IOUT(A)×RSEN(mΩ)×RUP(KΩ)/40KΩ 
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封装信息 

SOP-8 
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